
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 декабря 2022 г. № 270
Москва

Протокольно.
На заседании президиума РАН, посвященном 100-летию со дня 

рождения академика Н.Г. Басова, с вступительным словом выступил вице- 
президент РАН академик РАН Панченко В.Я.

Заслушаны приветствия гостей:

генерального директора Российского научного фонда Хлунова А.В., 

заместителя директора Департамента координации деятельности 
научных организаций Минобрнауки России Чугуевой И.Н, которая 
зачитала приветственное письмо Министра науки и высшего образования 
Российской Федерации ФальковаВ.Н.

Приветственное письмо от генерального директора Холдинга 

«Швабе» Калюгина В.С. зачитал главный ученый секретарь президиума 

РАН академик РАН Дубина М.В.
Выступили:
директор Физического института имени П.Н. Лебедева РАН член- 

корреспондент РАН Колачевский Н.Н. с докладом «Н.Г. Басов у истоков 

квантовой технологической революции»;

генеральный конструктор по лазерным системам - заместитель 
директора ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» по лазерно-физическому направлению 
академик РАН Гаранин С.Г. с докладом «Лазерный термоядерный синтез»;
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вице-президент РАН, председатель Дальневосточного отделения 
РАН академик РАН Кульчин Ю.Н. с докладом «Роль Н.Г. Басова в 
формировании региональных научных школ»;

ректор Национального исследовательского ядерного университета 
«МИФИ» доктор физико-математических наук Шевченко В.И. с докладом 
«Н.Г. Басов. Все остается людям».
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